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摘要(译)

具有2-2或1-3复合结构并且以k31横向模式驱动的换能器元件用于小特征
尺寸换能器阵列，其提供与超声成像系统匹配的改进的电阻抗并改善与
人体的声学匹配。换能器元件包括多个薄的压电陶瓷晶片，它们在相对
的主表面上电极化。隔开的晶片由复合结构中的无源聚合物层隔开。还
描述了制造换能器元件的方法。
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